
Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0510U000885

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 24-12-2010

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

ІІ. Відомості про здобувача
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Товстюк Корнелія Корніївна

2. Tovstyuk Cornelia

Кваліфікація:
Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 01.04.10

Назва наукової спеціальності: Фізика напівпровідників і діелектриків

Галузь / галузі знань:  Не застосовується 

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 10-12-2010

Спеціальність за освітою: 2016

Місце роботи здобувача: Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження: 79013, Україна, м.Львів, вул. С.Бандери, 12

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується



ІІІ. Відомості про організацію, де відбувся захист
Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 61.051.01

Повне найменування юридичної особи: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження: пл. Народна, 3, м. Ужгород, Ужгородський р-н., Закарпатська обл., 88000, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
виконано дисертацію
Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження: 79013, Україна, м.Львів, вул. С.Бандери, 12

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Тема дисертації:
1. Багаточастинкова взаємодія у формалізмі подвійних перестановок та її прояв у шаруватих
напівпровідниках

2. Many particle interaction in formalism of double permutations and its behavior in layered semiconductors
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допомогою груп перестановок. Створено прямий метод знаходження доданків масового оператора
електронів, що взаємодіють між собою та взаємодіють із фононами при T=0. Доведено вирази для отримання
лише топологічно нееквівалентним діаграмам. Для шаруватих yfівпровідників визначено дублети Давидова у
енергіях носіїв струму та встановлено їх топології для різних напрямків зони Бріллюена. Розраховано масові
оператори екситонів (із попереднім встановленням їх енергетичного спектра, отриманого із модифікованого
у роботі рівняння Ваньє) та електронів, що взаємодіють із фононами. Проаналізовано вплив можливих
дисторсій структурних одиниць на електронний спектр.

2. New formalism for single particle Green function representation by means of permutation groups is elaborated.
This formalism makes it possible to directly find the mass operator (MO) without omitting the disconnected and
reducible diagrams for high orders of permutation theory. The group theory and peculiarities of chemical binding



in layered semiconductors were used to find the topology of Davyg dov energy levels of current carrier. The mass
operator for electrons and excitons (after defining of their spectrums from the modified Wannier equation,
received in this work), interacting with phonons is obtained. The influence of possible structure distortions on
electron spectrum is analized.
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